CURRICULUM VITAE

1.DATOS PERSONALES
APELLIDO Y NOMBRE: PELTZER y BLANCA, Eitel Leopoldo
FECHA DE NACIMIENTO: 5 de Junio de 1951
LUGAR DE NACIMIENTO: La Plata, Prov. de Buenos Aires
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: L.E.8.482.160
ESTADO CIVIL: Casado
NUMERO DE HIJOS: 4
DOMICILIO LABORAL:
a) Instituto de Fisica de Liquidos y Sistemas Biologicos (IFLYSIB),
59 No 789 La Plata (1900) CC.565.
TELEFONO: (021) 25-4904, FAX: (021) 25-7317
E-MAIL: eitel@iflysib.unlp.edu.ar;
b) Departamento de Electrotecnia, Facultad de Ingenieria, Universidad
Nacional de La Plata (DE-FI-UNLP),
48 y 116 La Plata (1900) CC.91.
E-MAIL: eitelpyb@ing.unlp.edu.ar
IDIOMA MATERNO: Espaiiol,

SEGUNDA LENGUA: Inglés.

2. ESTUDIOS

2.1. ESTUDIOS CURSADOS

2.1.1.Secundarios: Escuela de Ensefianza Media No.1, "Espana".
Titulo: Bachiller. Afio de Egreso: 1968.

2.1.2.Universitarios: Universidad Nacional de La Plata,

Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Fisica.

Titulo: Doctor en Fisica. Afio de Egreso: 1985.

2.2. TEMA DESARROLLADO EN LA TESIS DOCTORAL

Propiedades Estructurales de Semiconductores y Semimetales a Partir de Pseudopotenciales Ab-initio.

Calificacion Obtenida: 10 puntos



2.3. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

Idioma Aleman. Duracion: 2 afios.Instituto Goethe.

Idioma Italiano.Duracion: 1 afios.Instituto D.Alighieri.

Idioma Francés. Duracion: 4 meses. Curso acelerado.

Idioma Danés. Duracion: 4 Semanas.Curso acelerado. Dictado en la Universidad de Aarhus, para extranjeros.

2.4. CURSOS DE ESPECIALIZACION Y/O REUNIONES EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO

2.4.1. METODOS ELEMENTALES DE APROXIMACION A PROBLEMAS ELIPTICOS.

Dr.F.Basombrio, Laboratorio de Hidraulica Aplicada(L.H.A.). Marzo 19.Duracién 16 Hs.

2.4.2. HIDRODINAMICA DE LOS PROBLEMAS COSTEROS.

Dr.R.Bonnefille, L.H.A.. Marzo 1976. Duracién 12 Hs.

2.4.3. TEORIA DE ONDAS.

Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de BuenosAires, 1978. Duracion 40Hs.

2.4.4. PRIMER CURSO SUPERIOR SOBRE INGENIERIA DE COSTAS.

Facultad de Ingenieria de 1a UBA, 1978. Duracion 40 Hs.

2.4. TECNICAS DE CALCULO EN PROBLEMAS DE MECANICA DE FLUIDOS. Facultad de Ingenieria de
la UBA, 1979. Duracion 20Hs.

2.4.6. SOLIDOS 82.

CentroAtomico Bariloche. CNEA, Julio 1982. Duracion 40Hs.

2.4.7. PRIMERA ESCOLA BRASILEIRA DE FISICA DE SEMICONDUTORES. UNICAMP, Campinas,
Brasil. Febrero 1983. Duracion 2 semanas.

2.4.8. SOLIDOS 84.

Instituto de Desarrollo Tecnologico Para la Industria Quimica (INTEC), Santa Fé,

Julio 1984. Duracién 1 semana.

2.4.9. SEGUNDA ESCOLA BRASILEIRA DE FISICA DE SEMICONDUTORES. Universidad de San Pablo.
San Pablo, Brasil. Febrero 1985. Duracidon 2 semanas.

2.4.10. INTRODUCCION A LA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR.

Instituto de Fisica de Liquidos y Sistemas Biologicos. 1984. Duracion 4 meses.

2.4.11. IX SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FISICA DEL ESTADO SOLIDO.

Mar del Plata. Agosto 19. Duracion 1 semana.

2.4.12. TECNICAS AVANZADAS DE CALCULO EN FISICA COMPUTACIONAL.

Centro Internacional de Fisica Teorica (ICTP). Trieste, Italia. 6-31 de Octubre de 1986.

2.4.13. ESCUELA INTERNACIONAL DE FISICA, QUIMICA E INGENIERIA DE SEMICONDUCTORES
"SEMICON 86".

Buenos Aires, Diciembre 1986. Duracion 1 semana.

2.4.14. TERCERA ESCOLA BRASILEIRA DE FISICA DE SEMICONDUTORES. UNICAMP,

Campinas, Brasil. Febrero 1987. Duracién 2 semanas.

2.4.15. BRAZILIAN SCHOOL ON SUPERCONDUCTIVITY.

Rio de Janeiro, Brasil, 2-6 de Mayo de 1988.

2.4.16. LATIN-AMERICAN CONFERENCE ON HIGH - TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY.

Rio de Janeiro, Brasil,.6 de Mayo de 1988.

2.4.17. WORKSHOP ON CONDENSED MATTER. ICTP,

Trieste, Italia, 21 de Julio al 21 de Septiembre de 1988.

2.4.18. MINIWORKSHOP ON "MECHANISM FOR HIGH-T¢ SUPERCONDUCTIVITY. ICTP,

Trieste, Italia, 21 al 29 de Julio de 1988.

2.4.19. TOWARDS THE THEORETICAL UNDERSTANDING OF HIGH-Tc SUPERCONDUCTIVITY.

ICTP, Trieste, Italia, 26 al 29 de Julio de 1988.

2.4.20. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPERLATTICES, MICROSTRUCTURES &
MICRODEVICES.

ICTP, Trieste, Italia, 8 al 12 de Agosto de 1988.

2.4.21. WORKING PARTY ON "ELECTRON TRANSPORT IN SMALL SYSTEMS". ICTP, Trieste, Italia, 29
de Agosto al 9 de Septiembre de 1988.

2.4.22. I ENCUENTRO FISICA DEL ESTADO SOLIDO.

Univ.Catdlica de Chile, Santiago de Chile, Chile, 2-13 de Enero de 1989.



2.4.23. WORKSHOP ON QUANTUM THEORY OF SOLIDS.

University of Arhus, Arhus, Dinamarca, 21 al 22 de Septiembre de 1992.

2.4.24. SEMICONDUCTOR MEETING.

University of Arhus, Arhus, Dinamarca, 23 de Octubre de1992.

2.4.25. STRONGLY CORRELATED ELECTRON SYSTEM.

ICTP. Trieste, Italia, Julio de 1995.

2.4.26.WORKING GROUP ON COMPUTATIONAL ELECTRONIC STRUCTURE: LOCAL DENSITY AND
BEYOND.

ICTP. Trieste, Italia, 17 - 28 de Junio de 1996.

2.4.27. QUANTUM THEORY OF SOLIDS 4

Departamento de Fisica, Universidad de Aarhus, Aarhus, Dinamarca, 12-15 de Nov. 1997

2.4.28“AUGMENTED MEET PLANE WAVE'99”, 29/9-2/10/99, Heringsdorf, Alemania.

2.4.29. “FPLO, hands-on”, Institute of Materials Research, 3 al 10/3 de 2002, Dresden, Alemania.

2.4.30. En las Fronteras de la Materia Condensada, FCM2002, Dic. 19-21, 2002 Bs.As. Arg.

2.4.31. “FPLO, hands-on”, Institute of Materials Research, 28/3 al 1/4 de 2003, Dresden, Alemania.

2.4.32. En las Fronteras de la Materia Condensada, FCM2004, Junio. 22-26, 2004 Bs.As. Arg.

2.4.33. Seminar on ab-initio solid state calculations, 30th-sept.-1st-october, 2005 F.Ing.UNLP La Plata Arg.
2.4.34. 35" Hyperfine Interaction at La Plata, November 7-10, 2005 La Plata Arg.

2.4.35. Workshop on novel methods for electronic structure calculations. 6th FPLO hands on. 12- 17 Nov.2007.
F.Ing. UNLP, La Plata. Arg.

3. INVITACIONES Y BECAS OBTENIDAS
3.1. INVITACIONES

3.1.1. INTERNATIONAL CENTRE OF THEORETICAL PHYSICS, para la realizacion

del curso: TECNICAS AVANZADAS DE CALCULO EN FISICA COMPUTACIONAL. Trieste, Italia, 6-31 de
Octubre de 1986.

3.1.2. Invitado por el Dr.George G. Kleiman de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) para trabajar
con pseudopotenciales y calculos de energias totales. Campinas, Brasil, Feb.1987.

3.1.3. Invitado por el Dr.Karel Kunc de la Universidad Pierre et Marie Curie de Paris, Francia, para trabajar en la
determinacion de nuevos pseudopotenciales

(soft pseudopotentials). Paris, Francia, Octubre -Diciembre de 1987.

3.1.4. INTERNACIONAL CENTRE OF THEORETICAL PHYSICS,

para participar de las actividades del WORKSHOP ON CONDENSED MATTER.

Trieste, Italia, 21 de Julio al 21 de Septiembre de 1988.

3.1.5. Invitado por el Dr. Francisco Claro de la Universidad Catolica de Chile como

conferencista y para trabajar sobre aspectos de la funcional densidad frente a altos campos magnéticos. Santiago,
Chile, 2-13 de Enero de 1989.

3.1.6. Invitado por el Dr.G.Vignale para trabajar en la Universidad de Missouri - Columbia (USA) sobre ¢l tema
de Sistemas Electronicos bajo Fuertes Campos Magnéticos. Abril de 1990.

3.1.7. INTERNACIONAL CENTRE OF THEORETICAL PHYSICS, para participar de las actividades del
SPRING COLLEGE IN CONDENSED MATTER ON " PHYSICS OF LOW DIMENSIONAL
SEMICONDUCTOR STRUCTURES". Trieste, Italia, 23 de Abril al 18 de Junio de 1990.

3.1.8. Invitado por el Dr. Francisco Claro de la Universidad Catolica de Chile

para trabajar sobre el tema de Sistemas Electrénicos Bajo Fuertes Campos

Magnéticos.(Proyecto conjunto) Santiago, Chile, Junio 1990.

3.1.9. INTERNACIONAL CENTRE OF THEORETICAL PHYSICS, para participar de las actividades del
WORKSHOP ON CONDENSED MATTER. Trieste, Italia, Agosto -Septiembre de 1991.

3.1.10. Invitado por el Dr. Niels E. Christensen de la Universidad de Arhus, Arhus, Dinamarca, 2-8 de
Septiembre de 1991.

3.1.11. Invitado por los organizadores del workshop: WORKING GROUP ON COMPUTATIONAL
ELECTRONIC STRUCTURE: LOCAL DENSITY AND BEYOND para participar del mismo en calidad de
TUTOR, dentro del marco del WORKSHOP ON CONDENSED MATTER PHYSICS en el INTERNATIONAL
CENTRE OF THEORETICAL PHYSICS. Trieste, Italia, Junio-Julio, 1996.

3.1.12. Profesor invitado en el curso de postgrado: ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE SOLIDOS.



APLICACION A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES. Departamento de Fisica, Univ. Nac. de la Plata.
Profesor responsable: Dr. Francisco H. Sanchez.

Duracidn: 1 cuatrimestre.Agosto - Noviembre 1996.

3.1.13. Profesor invitado en el curso de postgrado: ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD DE SOLIDOS.
APLICACION A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES. Departamento de Fisica, Univ. Nac. de la Plata.
Profesor responsable: Dr. Francisco H. Sanchez.

Duracion: 1 cuatrimestre.Agosto - Noviembre 1997.

3.1.14. Invitado por el Dr. Niels E. Christensen para participar del QUANTUM THEORY OF SOLIDS 4, Univ.
de Aarhus, Dinamarca 12-15 de Nov. 1997

3.1.15. Invitado por el Dr. Niels E. Christensen para desarrollar la estructura de calculo del FeSi basado en
nuevos codigos de calculo. Determinacion de sus diferentes fases. Nov. 1997

3.1.16. Invitado por el Dr.Andre Vantomme del Depto. de Fisica de la Universidad de Leuven (Bélgica) para dar
una charla sobre los métodos de calculo utilizados y posibles futuras interacciones, 22-24 de Nov. 1997.

3.1.17. Invitado por el Dr. Matthias Scheffler Director del Instituto Fritz Haber de Berlin, Alemania, para trabajar
en el tema: Calculos de Parametros Hiperfinos en las interfaces Fe/Ag.

25 de Septiembre al 25 de Noviembre de 1999.

3.1.18. Invitado por el Dr. Manuel Richter para participar en el Workshop: FPLO, hands-on, IFW-Dresden
(Institute of Materials Research, Dresden, Alemania). Afios 2002 y 2003.

3.1.19. Invitado por el Dr. Manuel Richter para trabajar sobre el tema de los compuestos de Fe y metales de
transicion, /FW-Dresden (Institute of Materials Research, Dresden, Alemania). 10-25 de nov. de 2005

3.2. BECAS OBTENIDAS

3.2.1. Beca de Perfeccionamiento, CONICET, desde el 1 de Abril de 1982 hasta

el 30 de Noviembre de 1986.

3.2.2. Becado por el gobierno de Francia en base al Convenio SECYT-EMBAJADA DE FRANCIA para trabajar
con el Dr.K.Kunc en la Universidad Pierre et M. Curie de Paris, Paris, Francia.Desde Octubre a Diciembre de
1987.

3.2.3. Beca Externa del CONICET para trabajar con el Dr. Niels E.Christensen en el Departamento de Fisica de la
Universidad de Aarhus en la determinacion de propiedades electronicas de solidos cristalinos a partir de primeros
principios. Aarhus, Dinamarca,

Abril de 1992.

3.2.4. Becado por la Comunidad Econémica Europea(CEE) por un lapso de 6 meses con la maxima categoria,
para trabajar con el Dr. Niels E. Christensen en el mismo tema que el item anterior.

4. IDIOMAS

4.1. Inglés: leer, hablar, escribir.
4.2. Aleman: leer.

4.3. Italiano: leer, hablar.

4.4. Francés: leer, hablar.

4.5. Danés: leer.

5. ANTECEDENTES LABORALES
5.1. ANTECEDENTES LABORALES NO DOCENTES

Desde Junio de 1974 y hasta Diciembre de 1977, realiz6 trabajos de investigacion en el Laboratorio de Hidraulica
Aplicada (LHA) en el Area de Estudio y Modelos Maritimos. Este Laboratorio pertenece al Instituto Nacional de
Ciencia y Técnica Hidricas (INCYTH). Desde Diciembre de 1977 y hasta Diciembre de 1979, contratado por la
Direccion General de Investigacion y Desarrollo (DIGID) del Ministerio de Defensa, como Director de Equipo
(categoria A8) para realizar tareas de investigacion en el LHA. A partir de Enero de 1980 y hasta Diciembre del
mismo aflo, contratado como investigador por la Secretaria de Transporte y Obras Publicas (SETOP) para
desempeiiar tareas en el LHA. Entre Enero de 1981 y Enero de 1982 contratado por el Convenio INCYTH-CRAS



para desarrollar las tareas antes mencionadas en el LHA. Desde Abril de 1982 y hasta Noviembre de 1986 becado
por el CONICET (Beca de Perfeccionamiento), tema de la beca: Defectos en Semiconductores, director: Dr.
Antonio E. Rodriguez. A partir de Diciembre de 1986 designado INVESTIGADOR ASISTENTE en la Carrera
del Investigador Cientifico y Tecnolégico del CONICET. En Junio de 1992 designado INVESTIGADOR
ADJUNTO, director: C.O.Rodriguez. En Septiembre de 1995 promovido a INVESTIGADOR ADJUNTO SIN
DIRECTOR. En Junio de 2007 promovido a INVESTIGADOR INDEPENDIENTE.

5.2. ANTECEDENTES DOCENTES

Desde Marzo y hasta Abril de 1982 designado AYUDANTE DIPLOMADO con caracter AD-HONOREM de la
Catedra de FISICA I -Ddo. en Qca.,Bioq. y Farmacia-. A partir de Abril de 1982 designado como AYUDANTE
DIPLOMADO Dedicaciéon Simple Interino de la Catedra de FISICA I a V del Ddo. en Fisica. En Octubre de
1985.designado por concurso AYUDANTE DIPLOMADO Dedicacion Simple (AD) de la Catedra de Mecanica
II para el Ddo. en Fisica. En Octubre de 1987 designado por concurso AYUDANTE DIPLOMADO Dedicacion
Simple del Departamento de Fisica de la Universidad Nacional de La Plata. En Abril de 1988 designado por
concurso JEFE de TRABAJOS PRACTICOS (JTP) con Dedicacion Simple del Departamento de Fisica de la
UNLP. En Abril de 1989 se cambia de dedicacion, de Simple a Exclusiva. El 1 de Septiembre de 1989 designado
PROFESOR ADJUNTO INTERINO (PA) de la Catedra de Fisica Especial para Ingenieria Electronica de la Fac.
de Ingenieria de la UNLP. En Diciembre de 1991 designado PROFESOR TITULAR INTERINO (PT) de la
Catedra de Termodinamica para Ing. Electronica de la Fac. de Ingenieria de la UNLP. A partir del lero. de
Diciembre de 1994 designado por Concurso de Antecedentes y Oposicion PROFESOR TITULAR ORDINARIO
(PTO) de la catedra mencionada anteriormente. A partir de 2002, PTO de la Catedra de Fisica de
Semiconductores.

En Agosto-Noviembre de 1996 PROFESOR INVITADO, curso de postgrado "Estructura y Estabilidad de
Soélidos. Aplicacion a la Ciencia de Materiales". Agosto - Noviembre de 1997 PROFESOR INVITADO curso de
postgrado "Estructura y Estabilidad de Solidos. Aplicacion a la Ciencia de Materiales" Desde 2005, hasta el
presente PROFESOR INVITADO al Curso de Posgrado “Herramientas Computacionales para Cientificos”.

5.2.1. CURSOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO

5.2.1.a Cursos de Grado

5.2.1.1. Fisica I,(Quim.,Bioq.y Farm.) 1982-1er.Sem.1986. Ayudante Diplomado (AD).
5.2.1.2. Mecanica II, 2do. sem. 19. AD.

5.2.1.3. Fisica I,(Quim.,Bioq.y Farm.) ler.Sem.1986, AD.

5.2.1.4. Mecanica I, 2do. sem. 1986, AD.

5.2.1.5. Fisica I,(Quim.,Bioq.y Farm.) ler.Sem.1987, AD.

5.2.1.6. Fisica V, 2do.sem. 1987, AD.

5.2.1.7. Fisica I,(Quim.,Bioq.y Farm.) ler.Sem.1988, Jefe de Trabajos Practicos (JTP).

5.2.1.8. Seminarios de Fisica Moderna - Fisica del Estado So6lido, 2do. Sem. 1988, JTP.

5.2.1.9. Fisica Experimental I, ler. Sem 1989, JTP.

5.2.1.10. Seminarios de Fisica Moderna - Fisica del Estado So6lido, 2do. Sem. 1989 hasta el 1-9-89, JTP.
5.2.1.11.Termodinamica, 1-9-89 hasta Dic.1991, Profesor Adjunto Interino (PAI).
5.2.1.12.Termodinamica (Fisica de Semiconductores), 1992, Profesor Titular Interino (PTI).
5.2.1.13.Termodinamica (Fisica de Semiconductores), 1994, Profesor Titular Ordinario (PTO).
5.2.1.14. Fisica de Semiconductores, 2002, Profesor Titular Ordinario (PTO).(hasta el presente).

5.2.1.b Cursos de Posgrado

5.2.1.1. Estructura y Estabilidad de Solidos. Aplicacion a la Ciencia de Materiales.

Dto. de Fisica, UNLP, Agosto-Noviembre 1996, Profesor Invitado (PI)

5.2.1.2. Estructura y Estabilidad de Solidos. Aplicacion a la Ciencia de Materiales

Dto. de Fisica, UNLP, Agosto-Noviembre 1997.P1

5.2.1.3. Curso de Herramientas computacionales para cientificos.

IFLYSIB, Agosto —Noviembre 2005 al 2010.

5.2.1.4. Introduccion a la fisica y modelizacion de materiales y dispositivos semiconductores.
Dpto. de Electrotecnia, Fac. de Ingenieria, UNLP. Sept- Nov. 2010.



6. TRABAJOS
6.1. TRABAJOS REALIZADOS

6.1.1. Con el Ing.A.Caruso, en el Depto. de Hidraulica de la Fac. de Ing.de La Plata, se estudi6 y realizé6 un
instrumento para medir transparencias de liquidos.

6.1.2. Estudio sobre el comportamiento de los semiconductores con las variaciones de la temperatura, Fac. de Ing.
de La Plata.

6.1.3. Con el Ing.R.V.Petroni y la Dra. A. Couto se realiz6 el estudio tedrico y numérico de mareas en recintos
cuasicerrados.

6.1.4. Con el Lic.D.D.Serman se realizdo un estudio en Canal de Olas sobre la determinacion de presiones
dinamicas sobre paramento de escollera ante la incidencia de las olas.

6.1.5. Con la Ingra. D.Palacios, se logro la determinacion de las curvas caracter i sticas de transferencia de un
Generador de Ondas Complejas en canal de olas. 6.1.6. Estudio sobre trabajos realizados de la Teoria de Segundo
Orden de Generacioén de Olas en Canal. 6.1.7. Con el Ing.P. Bronstein y para la DIGID, apoyo a la construccion
de modelos fisicos en el LHA, en particular para el Puerto de Aguas Profundas.

6.1.8. Con el Ing.E.Kreimer y para la DIGID se trabajo en los ensayos preliminares de calibracion del Modelo de
Puerto Belgrano a Fondo Fijo.

6.1.9. Desarrollo de un programa de Computadora para calcular las funciones de Bessel y de Hankel con
argumentos complejos.

6.1.10. Ensayos preliminares de calibracion del modelo de Puerto Grande.

6.1.11. Ensayos para determinar la utilizacion de gu i as de ondas en el Modelo de Circulacion del Puerto de
Aguas Profundas.

6.1.12. Para la DIGID como Director de Proyecto se realizé el calculo de diagramas de refraccion de olas a través
de la implementacién de un programa de célculo.

6.1.13. Para la DIGID como Director de Proyecto se implementd un programa de célculo para hallar frecuencias
de resonancia en recintos portuarios.

6.1.14. Desarrollo de un modelo numérico a partir del estudio tedrico de flujos potenciales en recintos cerrados
para la simulacion de un campo potencial de velocidades en un recinto portuario.

6.1.15. Estudio de la teoria de pseudopotenciales. Calculo de los mismos para atomos aislados y su utilizacion en
una red cristalina.

6.1.16. Con el Dr.C.0O.Rodriguez, calculos de energias totales dentro del formalismo de la funcional densidad,
mediante la utilizacion de los pseudopotenciales generados.

6.1.17. Con el Dr.C.O.Rodriguez, se realizaron calculos de presiones dentro del formalismo de la funcional
densidad, mediante la utilizacion de los pseudopotenciales generados.

6.2. TRABAJOS EN EJECUCION

6.2.1. Estudio sobre superconductividad a altas temperaturas en materiales ceramicos.

6.2.2. Estudio sobre el Efecto Hall Cuantico Fraccional. Determinacion del factor de llenado dentro del marco del
Formalismo de la Funcional Densidad.

6.2.3. Estudio sobre los procesos de oxidacion y transiciones de fase en los compuestos de Sn-O.

6.2.4. Estudio sobre las propiedades magnéticas en el compuesto Fe3B.

6.2.5. Estudio sobre las propiedades hiperfinas en compuestos, metalicos y aisladores.
6.2.6. Estudio de la variacion de las propiedades magnéticas con la inclusion de H en la celda de Fej4Nd,B

6.2.7. Estudio y desarrollo de modelos fisicos de dispositivos semiconductores.

7. PARTICIPACION EN SEMINARIOS COMO EXPOSITOR

7.1. TEORIA DE PSEUDOPOTENCIALES.
IFLYSIB, Sept.1982.
7.2. GENERACION DE PSEUDOPOTENCIALES.
IFLYSIB, Oct.1983.
7.3. DESARROLLO DE LA TEORIA DE LA FUNCIONAL DENSIDAD.



IFLYSIB, Jun.1984.
7.4. TRANSFERABILIDAD DE PSEUDOPOTENCIALES AB-INITIO.
69a. Reunion Asociacion Fisica Argentina. Buenos Aires, Oct.1984.
7.5. CALCULO DE ENERGIAS TOTALES A PARTIR DE PSEUDOPOTENCIALES AB-INITIO.
Conferencista Invitado, IT Encuentro de Fisica del Estado Solido, Enero 2-13, 1989, Santiago de Chile.
7.6. PSEUDOPOTENCIALES Y FUNCIONAL DENSIDAD, UNA PODEROSA HERRAMIENTA.
IFLYSIB, Jun.1989.
7.7. LMTO-ASA, FP, Calculos Tedricos de Primeros Principios
Conferencista Invitado, Depto. de Fisica, UNLP,6 de Octubre, 1994.
7.8. FIRST PRINCIPLE CALCULATION OF FeSi MATERIALS
Conferencista Invitado, Departamento de Fisica de la Universidad Catolica de Leuven, Belgica, 22 Nov. 1997
7.9. TECNICAS DE CALCULO DE PRIMEROS PRINCIPIOS, TEORIA y APLICACIONES.
Expositor Invitado, Departamento de Fisica, Univ. Nac. de La Plata, 18 de Agosto de 1999
7.10. THEORETICAL UNDERSTANDING OF HYPERFINE FIELDS AT Fe(100)/Ag(100)
INTERFACE.
Conferencista invitado, “Augmented Meet Plane Wave'99”, , Internal FHI workshop at the Baltic Sea, 30/9-
2/10/99, Heringsdorf, Alemania.
7.11. THEORETICAL UNDERSTANDING OF HYPERFINE FIELDS II
Conferencista invitado, Fritz-Haber Institut Der Max Planck Gesellschaft, Berlin, Alemania,
22. Nov. 1999.
7.12. CALCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS, APLICACIONES AL MAGNETISMO.
Conferencista Invitado, “Reunion sobre materiales magnéticos”, Facultad de Ingenieria, Univ.de Buenos Aires,
25 de Febrero, 2000.
7.13 ESTUDIO DE LOS MATERIALES. DE LA FISICA A LA INGENIERIA. CALCULOS DE PRIMEROS
PRINCIPIOS. MODELIZACION.
Dpto. de Electrotecnia. Fac. de Ingenieria. UNLP. 16 de Octubre de 2001.
7.14. CALCULOS DE PRIMEROS PRINCIPIOS, ESTRUCTURAS Y CORRIMIENTOS ISOMERICOS DE
COMPUESTOS INTERMETALICOS.
Dpto. de Fisica . Fac. de Cs.Exactas, UNLP. 23 de Septiembre de 2002.
7.15. FPLO AND LAPW CALCULATIONS ON FeCr
Conferencista Invitado, IFW-Dresden, Germany, “Workshop, FPLO hands on”, 30 de Marzo de 2003.
(http://www.ifw-dresden.de/FPLO/lectures03)
7.16. ESTUDIO TEORICO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Dpto. de Electrotecnia, Fac. de Ing. UNLP., 5 de Junio de 2003.
7.17. ESTUDIO TEORICO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS BAJO LA ACCION DE LA RADIACION
SOLAR.
Convenio CONAE-UNLP, Revision Critica del Disefio del Proyecto Receptor GPS.
Facultad de Ingenieria, UNLP, 4 y 5 de Junio de 2003.
7.18. FIRST PRINCIPLES DETERMINATION ON AUSTENITE Fe-C/N ARRANGEMENTS.
E.L.Peltzer y Blancé, J.Desimoni, N.E.Christensen and M.Richter
Seminar on ab-initio solid state calculations, 30-sept- 1-oct., 2005 La Plata. Arg
7.19. MATERIALS AND DEVICES. LINES OF WORK.
Conferencista Invitado, [FW-Dresden, Germany, Nov. 2005.
7.20. CALCULO DE PROPIEDADES DE SOLIDOS. PRIMEROS PRINCIPIOS.
Conferencista Invitado, Curso de postgrado, Métodos de computacion para cientificos. IFLYSIB. Octubre 2006.
7.21. FedN :simple, small and cheap. And finally understood?
Conferencia Invitada: Computational Material Engineering, RWTH, Aachen Alemania, 22 de feb. 2008
7.22. Fe4N :simple, pequeno y barato. ;Esta finalmente entendido?
Conferencia Invitada: Departamento de Fisica Univ. Nacional de La Plata, 8 de abril, 2008.
7.23. Materiales y Dispositivos. Lineas de Trabajo.
Instituto de Fisica de Liquidos y Sistemas Bioldgicos (IFLYSIB) 11 de marzo de 2009.
7.24. A brief story about a very important tool, y’-Fe 4N : simple and complex magnetic material.

1*. International Workshop on Semiconductor Devices Modeling and Electronic Materials. Dpto. de
Electrotecnia, Fac. de Ingenieria, UNLP, 3/nov. 2010




7.1. PARTICIPACION EN SEMINARIOS COMO EXPOSITOR (DIVULGACION)

7.1.1. ESTRUCTURA DE LOS SOLIDOS.
Escuela Agraria “Gral. Lucio V. Mansilla”, Bartolomé Bavio, Buenos Aires 2 de Mayo de 2003.

7.1.2. MATERIA CONDENSADA, DESDE SUS ORIGENES HASTA NUESTROS DIAS.
II Encuentro de Educadores de Ciencia y Técnica. Organizado por la Direccion de Ensefianza de la Prov. de
Buenos Aires. 12 y 13 de junio de 2003.

8. DIRECCION de TRABAJOS FINALES, TESINAS, MAESTRIAS o TESIS

8.1.TRABAJO FINAL:

1.- Direccién de los Sres.M.Renteria, G.Fabricius, F.G.Requejo y S.M.Moreno en el trabajo especial sobre el
tema: "Cdlculo de la estructura de bandas del Si por el método de la funcional densidad", como parte integrante
del Curso de Doctorado " Teoria de Sélidos: electrones", dictado en el Depto. de Fisica de la Fac. de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, por la Dra. M.Weissmann. Afio 1989.

8.2. TESINAS (Trabajos no menores de 1 afio para alcanzar el grado de Ingeniero Electronico)

1.- Direccion del Sr. Diego Costa, Trabajo Final Ing. Electronica, Tema: “Estudio de modelo fisico para el
desarrollo de una matriz de fotodetectores”, Departamento de Electrotecnia, Fac. de Ing. UNLP. Finalizado
Septiembre 2001. Nota obtenida 8(ocho)

2.- Direccion del Sr. Ariel Cédola, Trabajo Final Ing. Electronica, Tema: “Desarrollo de dispositivos basicos
mediante modelizacion y simulado ““, Departamento de Electrotecnia, Fac. de Ing., UNLP. Finalizado Marzo de
2002. Nota Obtenida 10(diez)

3.- Direccion del Sr. Fernando Sanjudn, Trabajo Final, Ing. Electrénica, Tema: “Sistema de seguimiento Solar.
Estudio de materiales.”, Departamento de Electrotecnia, Fac. de Ing., UNLP.

Finalizado Septiembre 2002, Nota Obtenida 8(ocho)

4.- Co-Direccion de Trabajo Final, Sr. Lucas M. Vergara, finalizado dic/2003, Tema: Arreglos e interacciones
de datomos intersticiales en y-Fe. (becado por Fundacion Rocca, Grupo Techint). Nota Obtenida: 10(diez)

5.- Direccion del Sr. Gustavo Domingo Yagiiez, Trabajo Final Ing. Electronica, Tema: Estudio de dispositivos
bajo la influencia de la radiacion. Nota Obtenida 10(diez).

6.- Direccion del Sr. Diego Villarraza, Trabajo Final Ing. Electronica, Tema: Estudio de dispositivos bajo la
influencia de la radiacion. Nota Obtenida 10(diez).

7.- Direcciéon del Sr. Daniel Lopez, Beca Fac. de Ing. Iniciacion a la Investigacion, Tema: Estudio de
dispositivos compuestos por materiales magnetoresistentes gigantes.

8.- Direccion del Sr. Sebastian Montero, finalizada dic.2009, Beca Fac. de Ing. Iniciaciéon a la Investigacion,
Tema: Medicion del tiempo de vida media de portadores minoritarios en semiconductores. Nota Obtenida:
10(diez).

8.2. MAESTRIAS

8.3. TESIS:

1- Co-Direccion del Ing. Guillermo Casas en el tema:

"Efecto del apantallamiento electronico sobre la estructura de banda de sistemas periodicos unidimensionales".
Tesis para optar por el grado de Dr. en Ingenieria, se desarrolla actualmente.

2.- Direccién del Lic. Fabian Dominguez en el tema:

“Estudio de la inclusion de la variacion de la Temp.. de Curie con la inclusion de H en estructuras magnéticas”
Tesis para optar por el grado de Dr. en Fisica, finalizada..

Beca financiada por el FOMEC.

3.- Direccién del Ing. Marcelo Cappelletti en el tema:

“Estudio de dispositivos semiconductores bajo la influencia de la radiacion”

Tesis para optar la grado de Dr. en Ingenieria, FINALIZADA Febrero 2009

Beca financiada por la CONAE. Sept-2003-Dic.-2004

Beca Financiada por la UNLP 1-4-05/31-3-07

Beca CONICET, 1-4-07- dic.-2009.

4.- Direccion del Dr. Javier Martinez Beca posdoctoral CONICET, 1-1-10 duracion 2 afios. .

5.- Direccién del Lic. Arles V. Gil Rebaza. Beca Doctoral ANPCyT Tema: Modelado computacional y técnicas



experimentales de propiedades estructurales, electronicas y magnéticas aplicadas a materiales de interés
tecnologico. Duracién 3 afios. En ejecucion.

6.- Direccion de la Lic. Rocio del Pilar Napan Maldonado, Beca Doctoral ANPCyT 1-5-09 duracién 3 afios En
ejecucion.

9. DIRECCION DE INVESTIGADORES

9.1.-. Direccion del Dr. C.M.1.Okoye , Dept. of Physics and Astronomy, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria.
Becado por TWAS, Programme South-South Cooperation, Septiembre-Diciembre/1998. En el estudio de los
semiconductores de PbTe y PbSe.

9.2.- Direccion del Dr. Marcelo Angel Cappelletti, Dpto. de Electrotecnia, Fac. de Ing. UNLP, Inv. Asistente
CONICET.

10. DIRECCION DE GRUPOS DE INVESTIGACION

Desde junio de 2000 se dirige el Grupo de Estudios de Materiales y Dispositivos Electronicos (GEMyDE),
Departamento de FElectrotecnia, Fac. de Ing. UNLP. En septiembre de 2003 el grupo fue recategorizado,
designandoselo como una Unidad de Investigacion y Desarrollo (UID).

11. REUNIONES CIENTIFICAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO EN SU ORGANIZACION

11.1. SEMICON 86, Escuela Internacional de Ingenieria, Quimica y Fisica de Semiconductores.

Centro Municipal General San Martin, Buenos Aires, Agosto 1986.

11.2. 75a REUNION de la ASOCIACION FISICA ARGENTINA. La Plata, Oct.1990.

11.3. 83a REUNION de la ASOCIACION FISICA ARGENTINA. La Plata, Oct.1998.

11.4. SEMINAR ON AB-INITIO SOLID STATE CALCULATIONS, 30/9-1/10, 2005 La Plata, Arg.

11.5. WORKSHOP ON NOVEL METHODS FOR ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS. 6th
FPLO Hands On. 12-17/11/07 La Plata Arg.

11.6. WORKSHOP ON NOVEL METHODS FOR ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS. 14-
16/10/09 La Plata Arg.

11.7. Ist. International Workshop on Semiconductor Devices Modeling and Electronic Materials. Dpto. de
Electrotecnia, Fac. de Ingenieria, UNLP 1-3/nov. 2010

11.8. IEEE EDS 2010 Mini Colloquium. Dpto. de Electrotecnia, Fac. de Ingenieria, UNLP 2/nov. 2010.

11.9. 4" WORKSHOP ON NOVEL METHODS FOR ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS, and
1* Southamerican congress on Materials.. 2-4/11/2011 La Plata Arg.

12. PARTICIPACION EN LA DIRECCION DE PROYECTOS

12.1. Codirector del proyecto 1055 “Termodinamica Estadistica” Facultad de Ingenieria. UNLP, 1997-2001
12.2. Codirector del proyecto 1087 “Termodinamica Estadistica” Facultad de Ingenieria. UNLP, 2001-2006
12.3. Director del proyecto 1122, “Estudio teorico de dispositivos electronicos y materiales”, UNLP, 2007-

12.4. Director del Proyecto PICT2006-2042. Duracion 3 afios.

12.5. Director parte Argentina proyecto SECyT- FWO-Bélgica, Director parte Belga, Dr. Stefaan Cottenier.
Duracion 2 afios.

13. PREMIOS Y DISTINCIONES

1. Mencién Honorifica otorgada por TECHINT en el marco del concurso: “Premio Estimulo Techint para
Proyectos de Actualizacion de Docentes y Catedras”. Noviembre 2001

14. PARTICIPACION INSTITUCIONAL
14.1. GESTION
1. Miembro titular del Consejo Asesor Departamental (CAD) del Departamento de Electrotecnia, Fac. de Ing.

UNLP. Periodo, mayo/98 — mayo/2001.
2. Miembro suplente del Consejo Asesor Departamental (CAD) del Departamento de Electrotecnia, Fac. de Ing.



UNLP. Periodo, mayo/2001 — presente.

3. Miembro de la Comision de Becas de Postgrado del Depto. de Electrotecnia, Fac. de Ing. UNLP. mayo 1998-
presente

4. Miembro titular de la Comision de Planes de Estudio, Facultad de Ingenieria, UNLP, Mayo/2001 — Dic.2003.
5. Consejero Académico suplente, Facultad de Ingenieria, UNLP, mayo 2001-diciembre 2003

6. Consejero Académico titular, Facultad de Ingenieria, UNLP, diciembre 2003 — presente C/licencia 1/7/07

7. Coordinador Comision de Presupuesto y Finanzas, Fac. Ing. UNLP, dic. 2003 — presente. C/licencia 1/7/07

8. Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, 1/7/2007 — 30/6/2010.

14.2. JURADO DE CONCURSOS y/o TESIS

1. Jurado Titular Concurso de Profesor Adjunto Interino para la catedra “Teoria de  Circuitos 117,
Depto.Electrotecnia., Fac. de Ing. UNLP. agosto-1999.

2. Jurado Titular Concurso de Ayudantes Diplomados Ordinarios del Departamento de Fisica de la Fac. de Cs.
Exactas, UNLP, octubre-2001.

3. Jurado Titular Concurso de Profesor Titular y Profesor Adjunto para la catedra de Integracion III,
Universidad Tecnologica Nacional, Medrano 951, Cap. Fed. noviembre-2001.

4. Jurado Titular Concurso de Profesor Titular para la Catedra de Campos y Ondas , Fac. de Ingenieria, UNLP,
dic.-2002.

5. Jurado Titular TESIS para optar al grado de Doctor en Ciencias por el Lic. Leonardo Errico, Dpto. de Fisica,
UNLP. dic. —2002.

6. Jurado Titular Concurso para Profesor Adjunto de la Asignatura de Fisica de Semiconductores, Fac. de
Ingenieria, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, diciembre de 2003.

7. Jurado Titular Concurso para Profesor Adjunto de la asignatura de Materiales y Componentes, Fac. de
Ingenieria, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, diciembre de 2003.

8. Jurado Titular TESIS para optar al grado de Doctor en Fisica por la Lic. Solange Di Napoli, Dpto. de Fisica,
UBA. Agosto. —2006.

9. Jurado Titular TESIS para optar al grado de Doctor en Fisica: Lic. Santiago Rigamonti: Centro Atémico
Bariloche (CAB-CNEA), Diciembre 2007.

10. Jurado Titular TESIS para optar al grado de Doctor en Fisica: Lic. Jorge Lasave: Universidad Nacional de
Rosario, Abril 2008.

11. Jurado Titular TESIS para optar al grado de Doctor de la Facultad de Ciencias Exactas: Lic. German
DARRIBA, Instituto de Fisica La Plata, 31-3-09

12.- Jurado Titular TESIS para optar al grado de Doctor de la Facultad de Ciencias Exactas: Lic. Verdnica
Ferraresi Curotto Departamento de Quimica, La Plata, marzo-2011

14.3. EVALUACIONES

1. Evaluador de Pares y proyectos, CONICET.

2. Evaluador de articulos cientificos (referee) Revista FACENA de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional del Noreste (UNNE).

3. Evaluador de articulos cientificos (referee) Revista: Journal of Magnetism and Magnetic Materials (JMMM).
4. Evaluador de Proyectos para proyectos presentados a la SECYT -FONCyT

5. Evaluador de Proyectos UBACyT, para proyectos presentados a la Universidad de Buenos Aires.

6. Evaluador de articulos cientificos (referee) Revista:Physica Status Solidi (PSS)

7. Evaluador de articulos cientificos (referee) Revista Physica B (FCM2010)

15. PARTICIPACION EN OTRAS INSTITUCIONES

15.1. Miembro electo de la Comision Directiva (vocal) de la Asociacion Fisica Argentina.

Sept./98 —Sept. 2002.

15.2. Presidente electo de la Filial La Plata de la Asociacion Fisica Argentina, Sept./98 — Sept.2002

15.3. Secretario electo de la Asociacion Fisica Argentina, Sept. 2002 — Sept.20006.

16. OTROS ANTECEDENTES
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16.1.Contratado en el periodo 1980-1981 por Futura Consultores Asociados para la determinacion de las
propiedades hidrodindmicas de la costa de la Provincia de Buenos Aires.

16.2. Participacion en la XVII Reunion del Consejo Directivo de la Federacion Latino-Americana de
Sociedades de Fisica- FELASOFI. Madrid, Espaia, diciembre de 2003.

LISTA DE PUBLICACIONES Y TRABAJOS PRESENTADOS
1.-TRABAJOS PUBLICADOS

1.1.- 'Ab-initio theoretical predictions of structural properties of semiconductors'.
C.O.Rodriguez, E.L.Peltzer y Blanca and O.M.Cappannini.
Revista Brasileira de Fisica. Vol.Esp.Feb. 1983, pp. 354.
1.2.- 'Structural properties of tetrahedrally coordinated crystals from first-principles calculations
of pressure and total energies'.
C.O.Rodriguez, V.A.Kuz, E.L.Peltzer y Blanca and O.M.Cappannini.
Phys.Rev.B31,5327 (1985).
1.3.- Pressure dependence of energy gaps within local density functional formalism'.
C.O.Rodriguez, E.L.Peltzer y Blanca and O.M.Cappannini.
Solid State Commun. 56, 575 (1985).
1.4.- 'Transferability of ab-initio pseudopotentials’. (Invited paper),
C.O.Rodriguez, E.L.Peltzer y Blanca and O.M.Cappannini.
Revista Brasileira de Fisica. Vol.LEsp.T.II p. 641, Feb.1985.
1.5.- 'Pressures and total energies in the prediction of static structural properties of aluminum'.
C.0.Rodriguez, O.M.Cappannini and E.L.Peltzer y Blanca.
Rev.Brasileira de Fisica. Vol.Esp.T.II p.785, Feb.1985.
1.6.- 'First principles determination of the sublinear dependence of the direct gap of Germanium ( I'»s - I'y) on
hydrostatic pressure'.
C.O.Rodriguez, E.L.Peltzer y Blanca and O.M.Cappannini.
Phys.Rev.B33,8436 (1986).
1.7.-'First principles prediction of static structural properties of aluminum from pressures and total energies'.
C.0O.Rodriguez, O.M.Cappannini, E.L.Peltzer y Blanca and R.A.Casali.
Physica Status Solidi(b)142,353 (1987).
1.8.- 'First principles prediction of structural properties and pressure dependence of the charge density and
energy gaps in diamond'.
C.O.Rodriguez, R.A.Casali, E.L.Peltzer y Blanca and O.M.Cappannini.
Physica Status Solidi(b)143,539 (1987).
1.9.- 'First principles pseudopotential and FP-LMTO calculation of anharmonic effects on the lattice dynamical
properties of AIP'.
C.O.Rodriguez, R.A.Casali, E.L.Peltzer y Blanca, O.M.Cappannini and M.Methfessel.
Phys.Rev.B40,3975 (1989).
1.10.- 'Potenciales de deformacion hidrostaticos en semiconductores de coordinacion tetraédrica. Calculo de
primeros principios'.
E.L.Peltzer y Blancéd y R.A.Casali,
Anales Reunion Nacional de Fisica, I, 243 (1989).
1.11.- 'Estudio sistematico de la interaccion de intercambio en 6xidos y haluros de metales de transicion'.
R.A.Casali y E.L.Peltzer y Blanca.
Anales Reunion Nacional de Fisica, I, 279 (1989).
1.12. 'Direct energy gaps in semiconductors: an ab-initio calculation of their dependences on hydrostatic
pressure'.
E.L.Peltzer y Blanca, O.M.Cappannini, R.A.Casali and C.O.Rodriguez ,
J.Phys.Chem.Solids, 51, 9, 1111 (1990).
1.13. 'Propiedades Estaticas y Dinamicas del GaAs. Utilizacion de las Funcionales de Hohemberg - Kohn -
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Sham y de Harris'.
E.L.Peltzer y Blancé y C.O.Rodriguez.
Anales Asociacion Fisica Argentina, III, 341 (1991)
1.14.'Célculos de Primeros Principios de Propiedades Estructurales Estaticas de Compuestos Sn,O, "
E.L.Peltzer y Blancé, C.O.Rodriguez, O.M.Cappannini y M.S. Moreno.
Anales Asociacion Fisica Argentina, III, 339 (1991)
1.15. 'First Principles Determination of Static and Dynamic Properties of Sn and Sn - O Compounds'.
E.L.Peltzer y Blancé, A.Svane, N.E. Christensen, et al.
Proceedings of the 'Joint Nordic Spring Meeting', Nyborg Strand, Denmark.
Ed. P.A. Lindgaard, Risoe Natl. Lab. Roskilde, P.323 (1992).
1.16. 'Calculated Static and Dynamical Properties of [1-Sn and Sn-O Compounds'
E.L.Peltzer y Blancé, A.Svane, N.E. Christensen, C.O.Rodriguez and S. Moreno.
Phys. Rev. B48, 15712 (1993).
1.17. "Electronic Structure of Mercury - Based High - Tc Compounds: HgBa,Ca,_ ;Cu,0,,+, (n=1,2,3)".
C.0O.Rodriguez, N.E.Christensen and E.L.Peltzer y Blanca.
Physica C 216, 12 (1993).
1.18. "Electronic Structure of Mercury-Based High-Tc Compounds with Four CuO, Layers: HgBa,Ca,,_;Cu,0y,4»
(n=4).
C.O. Rodriguez, R. Whet, M. Weissman, N.E. Christensen and E. L. Peltzer y Blanca.
Physica C 219, 17 (1994).
1.19. 'Electronic Structure, nesting features and van Hove in the mercury-based High-Tc compounds containing
1 to5 CuO;, layers'.
C.0. Rodriguez, R. Whet, M. Weissman, N.E. Christensen and E. L. Peltzer y Blanca.
Physica C 235 - 240, 2111(1994). Proc. IV Int. Conf. on Materials and Mechanisms of Superconductivity
and High Temperature Superconductors (M2S-HTSC-IV) Grenoble, Francia (1994).
1.20. 'Theoretical Determination of the Lattice Dynamical Properties of the Mercury Based Superconductor'.
N.E. Christensen, M.G. Stachiotti, E.L.Peltzer y Blanca, R.L.Migoni and C.O. Rodriguez.
Journal of Superconductivity, 8, No. 1, 1995.
1.21. 'Optical Phonon Modes in GaN and AIN'.
I. Gorcezyca, N.E.Christensen, E.L.Peltzer y Blanca and C.O. Rodriguez.
Phys. Rev. B51, 11936 (1995)
1.22. 'Lattice Dynamics of the High - Tc Superconductors HgBa,CuOy'.
M.G. Stachiotti, E.L.Peltzer y Blanca, R.L.Migoni, C.O. Rodriguez and N.E. Christensen.
Physica C 243, 207 (1995).
1.23. 'Shell-model lattice dynamics and Mdssbauer recoilless fraction of SnO'.
S.Koval, M.G. Stachiotti, R.L. Migoni, M.S. Moreno, R.C. Mercader and E.L. Peltzer y Blanca.
Phys. Rev. B54, 7151(1996).
1.24. 'Electronic structure of cubic SrHfO;. Covalency, ferrolectric stability and Electric Field Gradient.
Detailed comparison with SrTiOs.'
G. Fabricius, E.L.Peltzer y Blanc4, C.O.Rodriguez, A.P.Ayala, P. de la Presa and A. Lopez Garcia.
Phys. Rev. B55,164(1997).
1.25. ‘Apantallamiento electronico en estructuras unidimensionales’
G.Casas, E.L.Peltzer y Blanca y F.Vericat
Anales de la AFA, 10, 228, 1998 (aceptado c/referato)
1.26. ‘Electronic and structural properties and dielectric functions of IV-VI semiconductors: PbSe and PbTe.’
E.A.Albanesi, C.M.1.Okoye, C.O.Rodriguez, E.L.Peltzer y Blanca and A.G.Petukhov.
Phys. Rev. B61, 16589(2000)
1.27. Calculo del Gap de energia en cables cuanticos de silicio.
G.Casas, E.L.Peltzer y Blanca y F.Vericat.
Anales de la AFA 12, 135 (2000) (aceptado c/referato)
1.28. ‘Degree of localization of the exchange correlation hole and its influence on the ground state (structural
and magnetic) properties of d-metals’.
E.L. Peltzer y Blanca, C.O.Rodriguez, J.Shitu and D. Novikov.
J.Phys. Cond. Matter, 13, 9463(2001)
1.29. ‘First-principles study of hyperfine fields in a Cd impurity in the Fe(100)/Ag(100) Interface.’
C.O.Rodriguez, M.V.Pirovano, E.L.Peltzer y Blanca y M.Petersen.
Phys. Rev. B64, 144419(2001)
1.30. ‘Orbital and dipolar contributions to the hyperfine fields in bulk bcc Fe, hcp Co and at Fe/Ag(100)
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1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.°

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

interface. The inclusion of orbital polarization.

C.0O.Rodriguez, M.V.Pirovano, E.L.Peltzer y Blanca, M.Petersen and P.Novak

Phys. Rev. B63, 184413(2001)

‘Estudio de funciones dieléctricas del semiconductor sulfuro de plomo’

E.A.Albanesi, G.H.Repetto, E.L.Peltzer y Blanca y F.Dominguez

Anales AFA, 14, 119, 2002.

‘Estudio de primeros principios de compuestos intermetalicos FeX’

E.L.Peltzer y Blanca, F.Dominguez, F.H.Sanchez y F.Cabrera.

Anales AFA, 14, 241, 2002

‘Estudio de dispositivos expuestos a la radiacion espacial’

G.Domingo Yagiiez, D.Villarraza, M.Cappelletti, A.Cédola y E.L.Peltzer y Blanca

Anales AFA, 15, 2003

‘Study of semiconductor devices exposed to spatial radiation’

G.Domingo Yagiiez, D.Villarraza, M.Cappelletti y E.L.Peltzer y Blanca

WSEAS Transaction on Systems, Issue 3, Vol. 3, 1228, (2004).

Electronic structure of fcc-Fe, X (X = C, N; n=4, 8) alloys

E. L. Peltzer y Blanca, J. Desimoni and N.E.Christensen

Physica B Cond. Matt. Vol. 354, 341-344(2004).
‘Study of PIN devices exposed to spatial radiation’

G.Domingo Yagiiez, D.Villarraza, M.Cappelletti y E.L.Peltzer y Blanca

Accepted WSEAS Transaction , Multiconference-Venecia (2004).

First principles determination of hyperfine parameters on fcc- FegX (X=C,N) arrangements.

E. L. Peltzer y Blanca, J. Desimoni and N.E.Christensen

Hyperfine Interactions, 161, 1-4, 197-202(2005) (published on-line first)

Calculated Optical spectra of IV-VI semiconductors PbS, PbSe and PbTe’

E.A.Albanesi, E.L.Peltzer y Blanc4, A.G.Petukhov

Comput.Mat.Science, 32 (2005), 85-89.

‘Electronic and structural properties of SnO under pressure’

N.E.Christensen, A.Svane and E.L.Peltzer y Blanca.

Phys.Rev.B72, 014109:1-9(2005)

‘Radiation-damaged simulation PIN photodiodes.

M.A.Cappelletti, U.Urcola and E.L.Peltzer y Blanca

Semiconductor, Science and Technology, 21 (2006) 346-351

“Simulation of silicon PIN photodiodes for use in space-radiation environments”.

M.A. Cappelletti, A.P. Cédola y E.L. Peltzer y Blanca.

Semiconductor Science and Technology. 23 (2008) 025007 (7Pag.).

Ab initio study of structural, electronic properties and hyperfine interactions at the Ta nucleus in Ta-doped
monoclinic hafnia (m-HfO,)

R. E. Alonso", L. A. Errico" % E. L. Peltzer y Blancd’, A. L(')pez—Garcial, A. Svane*, and N. E.
Christensen”.

PRB 78, 165206 (2008).

The magnetization of 7”’-Fe4N: theory vs. experiment.

Eitel L. Peltzer y Blanc4, Judith Desimoni, Niels E. Christensen, Heike Emmerich, Stefaan Cottenier.
Physica Status Solidi, 246, 5, 906-928, marzo-mayo 2009

Study of the magnetic and electronic properties of the Fe,N with pressure

A.V. Gil Rebaza, J. Desimoni, E.L. Peltzer y Blanca
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E.L.Peltzer y Blancé, F.H.Sanchez, F.D.Saccone, C.E.Rodriguez Torres y F.A.Dominguez.

85a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Buenos Aires, Sept. 2000, Arg.
4.2.29. ‘Estudios de Parametros estaticos en las espinelas de CdFe,O4 y ZnFe,O,4 para la determinacion de

Gradientes de Campo Eléctrico’

F. A.Dominguez, E.L.Peltzer y Blanc4, C.O.Rodriguez y A.F.Pasquevich.

85a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Buenos Aires, Sept. 2000, Arg.
4.2.30. ‘Calculo del Gap de energia en cables cuanticos de silicio’

G. Casas, E.L.Peltzer y Blanca y F. Vericat.

85a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Buenos Aires, Sept. 2000, Arg.
4.2.31. ‘Estudio Ab-initio de propiedades magnéticas y estructurales en el sistema Fe-H’

F. Dominguez, E.L.Peltzer y Blanca, F.H.Sanchez, C.E.Rodriguez Torres, F.D.Saccone.

86a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Rosario, Sept. 2001.Arg.
4.2.32. ‘Determinaciéon teorica de Corrimientos Isoméricos y sus variaciones con la presion en compuestos

intermetalicos’

E.L.Peltzer y Blancd, F.H.Sanchez, F.Cabrera y F. Dominguez.

86a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Rosario, Sept. 2001.Arg.
4.2.33. ‘Estudio teorico de corrimientos isoméricos en compuestos intermetalicos’

E.L.Peltzer y Blanca, F. Dominguez, F.H.Sanchez, F.Cabrera

87a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Huerta Grande, Cba., Sept. 2002.Arg.
4.2.34. ‘Estudio de las funciones dieléctricas del semiconductor sulfuro de azufre’

E.A.Albanesi, G.H.Repetto, E.L.Peltzer y Blanca, F. Dominguez

87a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Huerta Grande, Cba., Sept. 2002.Arg.
4.2.35. ‘Estudio de dispositivos semiconductores expuestos a la radiacion espacial’

G.Domingo Yagiiez, D. Villarraza, M. Cappelletti, A. Cédola, E.L.Peltzer y Blanca.

88a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Bariloche, Sept. 2003, Arg.
4.2.36. ‘Potenciales de Deformacion en PbSe’

E.L.Peltzer y Blancd y E.A. Albanesi.

88a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Bariloche, Sept. 2003, Arg.
4.2.37. ‘Estudio de la estructura del FeCr’

E.L.Peltzer y Blanca y M.Richter.

89a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Bahia Blanca, Sept. 2004, Arg.

4.2.38. Determinacion de parametros hiperfinos en sitios de Fe en fcc-FeX (X=C,N).

E.L.Peltzer y Blanca, J.Desimoni, N.E.Christensen y M.Richter.

90a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, La Plata, Sept. 2005, Arg
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4.2.39. Estudio de los efectos de la radiacion solar en dispositivos electronicos.
M.A.Cappelletti, U.Urcola, y E.L.Peltzer y Blanca.
90a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, La Plata, Sept. 2005, Arg.
4.2.40. Determinacion de primeros principios del comportamiento magnético en compuestos de Fe-C/N.
E. L. Peltzer y Blancél, J. Desimoni* R S.Cottenier® and N.E.Christensen®
91a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Merlo, Sept. 2006, Arg.
4.2.41. Parametros opticos de fotodiodos PIN bajo radiacion espacial.
Cappelletti M.A. ' Cédola A.P. 'y Peltzer y Blanca E.L."?
91a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Merlo, Sept. 2006, Arg.
4.2.42. Calculos Ab-initio de propiedades electronicas y parametros hiperfinos Mdssbauer de Fe,N.
E. L. Peltzery Blanca', J. Desimoni”, S.Cottenier’ and N.E.Christensen*
92a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Salta, Sept. 2007, Arg.
4.2.43. Analisis numérico de la corriente oscura de fotodiodos expuestos a radiacion solar.
Cappelletti M.A. ' Cédola A.P. 'y Peltzer y Blanca E.L."
92a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Salta, Sept. 2007, Arg.
4.2.44. Medicion de tiempos de vida en dispositivos semiconductores: Comparacion de los métodos OCVD y RR.
Sebastian Montero, A.P. Cédola, M.A. Cappelletti, y E.L. Peltzer y Blanca
93a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Bs.As., Sept. 2008, Arg.
4.2.45. Modelizacion de fotodiodos con diferentes niveles de trampas profundas
M.A. Cappelletti, A.P. Cédola , Sebastian Montero y E.L. Peltzer y Blanca
93a. Reunion Nac.de la Asociacion Fisica Argentina, Bs.As., Sept. 2008, Arg.
4.2.46. Analisis de un dispositivo optoelectronico por medio de simulaciones numéricas.
M.A. Cappelletti, A.P. Cédola, S. Baron y E.L. Peltzer y Blanca.
XV Workshop Iberchip 2009. 25-27 marzo, Buenos Aires, Argentina. (Articulo Completo con Referato).
4.2.47. Propiedades Estructurales, Electronicas, Magnéticas e Hiperfinas de sistemas Ternarios MFe3N (M= Ti,
V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn)
A.V. Gil Rebaza, J. Desimoni, E.L. Peltzer y Blanca,
94?2 Reunion Nacional de Fisica- Asociacion Fisica Argentina. Septiembre 2009, Rosario.
4.2.48. Simulacion de celdas solars de silicio mediante el codigo computacional SEMI-2D.
M.A. Cappelletti, G.A. Casas, A.P. Cédola y E.L. Peltzer y Blanca.
95". Reunion Nacional de Fisica- Asociacion Fisica Argentina. Septiembre 2010, Malargiie.
4.2.49. Calculos de primeros principios de las propiedades estructurales del LiH. Almacenamiento de Hidrégeno.
R. Napan y E.L. Peltzer y Blanca.
95". Reunion Nacional de Fisica- Asociacion Fisica Argentina. Septiembre 2010, Malargiie.
4.2.50. Dependencia con la concentraciéon de Ga de la propiedades estructurales, magnéticas e hiperfinas del
compuesto ternario Ga,Fe4 ,N.
A.V. Gil Rebaza, J. Desimoni, E.L. Peltzer y Blanca.
952 Reunion Nacional de Fisica- Asociacion Fisica Argentina. Septiembre 2010, Malargiie.
4.2.51. Estudio ab-initio de la estabilidad de estructuras magnéticas del sistema FeMn para los casos uni, bi y
tridimensional.
J. Martinez, J. Desimoni, E.L. Peltzer y Blanca.
95". Reunion Nacional de Fisica- Asociacion Fisica Argentina. Septiembre 2010, Malargiie.
4.2.52. Estudio Experimental y de Primeros Principios de las Propiedades Estructurales e Hiperfinas del
Compuesto Ternario MnxFe4—xN (0,00 < x < 1,00)
Gil Rebaza, V., Martinez, J., Desimoni, J., Peltzer y Blanca, E.
96" Reunidn Nacional de Fisica- AFA conjunta con la SUF, 2011, sept. Montevideo, Uy.
4.2.53. Funcional de Tran-Blaha Becke-Johnson aplicada al calculo de gap de oxidos semiconductores.
Alonso R, Errico L, Taylor M, Peltzer y Blanca E.
96" Reunion Nacional de Fisica- AFA conjunta con la SUF, 2011, sept. Montevideo, Uy.
4.2.54. Calculos en primeros principios en series de hidruros (MHx,M=Li,Be;x=1,2,4). Almacenamiento de
hidrégeno
Peltzer y Blanca E., Napan Maldonado R.
96" Reunidn Nacional de Fisica- AFA conjunta con la SUF, 2011, sept. Montevideo, Uy.
4.2.55. Calculos ab-initio para el Estudio de las Propiedades Estructurales, Electronicas, Magnéticas e Hiperfinas
de los Nitruros GaxFe4—xN (0,00 < x < 1,00)
Gil Rebaza A., Desimoni J., Peltzer y Blanca E.
96" Reunidn Nacional de Fisica- AFA conjunta con la SUF, 2011, sept. Montevideo, Uy.
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5. TRABAJOS SOBRE TEMAS EDUCACIONALES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

'Student Understanding of the Energy Concept. Its Relation with Condensed Matter Physics'.
O.M.Cappannini, E.L.Peltzer y Blanca and A. Melgarejo.
95' Conference on "Teaching The Science of Condensed Matter and New Materials", pag.460, Ed.
M.Michelini, S.Pugliese and D.Cobai.Univ.of Udine, Udine,Italy Agosto 1995.
'Helping University Students to Understand Physical Properties of Electronic Devices'
W. Barberis, L. Borreli, ..., E.L. Peltzer y Blanca, O.M. Cappannini and A. Melgarejo.
95' Conference on "Teaching The Science of Condensed Matter and New Materials", pag.461, Ed.
M.Michelini, S.Pugliese and D.Cobai.Univ.of Udine,Udine,Italy. Agosto 1995.
'"Trabajos Practicos de Laboratorio: Dificultades de su Implementacion y una Alternativa Valida'
J.Cordara, W .Barberis, ..., E.L.Peltzer y Blanca.
II Congreso sobre Tecnologias Aplicadas a la Enseflanza de la Electronica, TAEE-96
Universidad de Sevilla, Sevilla Espafia. Sept. 1996 (Aceptado c/referato)
'Uso del Mapa Conceptual Como Herramienta Pedagdgica en la Organizacion de los Contenidos de un Curso
de Fisica del Estado Solido'.
M.Gonzalez, J.Silberman, ..., G.Pagnossin y E.L.Peltzer y Blanca.
II Congreso sobre Tecnologias Aplicadas a la Ensefianza de la Electronica, TAEE-96
Universidad de Sevilla, Sevilla Espafia. Sept. 1996 (Aceptado c/referato).
'La Incorporacion de los Conceptos de Energia, Trabajo y Calor en la Formacion Basica de los Ingenieros'.
O.M. Cappannini y E.L. Peltzer y Blanca.
Primer Congreso Argentino de Ensefianza de Ingenieria (CAEDI). Facultad de Ingenieria. Univ. Nac. de
Rio Cuarto. (Aceptado c/referato para su Publicacion).
'Experiencia en la Organizacion de los Contenidos de un Curso de Fisica del Estado Sélido con la Técnica del
Mapa Conceptual'.
M. Gonzalez, J. Silberman, E.L. Peltzer y Blanca, etc.
Primer Congreso Argentino de Ensefianza de Ingenieria (CAEDI). Facultad de Ingenieria. Univ. Nac. de
Rio Cuarto. (Aceptado c/referato para ser presentado en Poster).
'Dificultades que se presentan en alumnos de ingenieria para definir conceptos basicos: modelo de solido.'
G. Gorriti, O.M. Cappannini y E.L.Peltzer y Blanca.
82a. Reunion de la Asociacion Fisica Argentina, San Luis, Sept. 1997, Arg.
‘Crisis de la ensefianza tradicional a fin de siglo. Los nuevos roles docentes y las aportacionesde la tecnologia
al proceso de ensefianza — aprendizaje.’
M.Gonzalez, G.Casas y E.L.Peltzer y Blanca.
Segundo Congreso Argentino de Ensefianza de Ingenieria (CAEDI). Facultad de Ingenieria.
Univ. Nac. de San Juan. (Aceptado c/referato para su publicacion, Calif: excelente). Agosto, 1998.
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